Podobnie jak obiektyw sklada sic? on z szeregu soczewek optycz- 
nych unvocowanych we wspolnej oprawie 17, ktora wkreca sir 
vv kadhib okularu 16. 


Znamionowe dane okularu sq nast<?puj<'*ce: 


— powiQkszenie 
odlegtosc ogniskowa 

— otwor wzglc?dny 

— kqt pola widzenia 

— zdoinosc rozdzielcza 


16 x ; 

16 mm; 

1 : 2 ; 

20 = 45°; 

100 limi/mm. 


Kadlub 16 (rys. 7) przymocowany jest do kadiuba 1 lunetek 
trzema wkrc?tami. Na oprawie 17 znajduje sic? radelkowy pierscien, 
zas na kadlubie 16 okularu — spr<?zynowy ustalacz 20. 

W celu ulatwienia obserwacji na tying czc?se oprawy okularu 
nalozone sg gumowe oczniki. Obydwa okulary mogg przesuwac 
siq w kierunku poosiowym w stosunku do ekranow przetworni- 
Row dzic?ki czemu uzyskuje sic? optymalng ostrosc obrazu kazdej 
lunetki — odpowiednig do wzroku obserwatora (kierowcy). Po re- 
gulacji okulary sg automatycznie ustalone dzic?ki sprezynowym 

Opisane powyzej lunetki (rys. 7) przymocowane sg do helmu 
za pomocq specjalnego przegubu umozliwiajgcego przesuwanie ich 
w stosunku do oczu kierowcy w plaszczyznie poziomej i pionowej. 
posob zamocowania lunetek na helmie kierowcy ilustruje rys. 11. 



Rys. 11. Zamoaowanie elektrooplycznych lunetek (binokulara) i zasilarza 
wysokiego napiqcia na helmie: 
o — V ik'loztniu roboczym; t> — w polozeniu nleroboczym 
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/.(■spot przegubowy (rys. 12) sklada siq z dwbch dzwigni 1, trzech 
pi egubow 2, wspornika 3 i kabfc)ka 4. Dzwignie 1 polqczone sq ze 
«il>.| ciernymi przegubami. Kazdy przegub zbudowany jest nastq- 
I'lijqco. 

VV podtoczeniu dzwigni znajduje siq cierna podkladka 6, ktora 
|<-tlnq strong przylega do metalowej powierzchni jednej z dzwigni, 
• I:> f b'uga do powierzchni drugiej dzwigni. W podtoczeniu drugiej 
dzwigni znajduje siq spiralna sprqzyna 7, pierscien oporowy 8 
i tngulujqca tarcza (pierscien) 9. 



Hys. 12. Zcspol przegubowy: 


i dfcwlgnie; 2 — przeguby; 3 — wspornik; 4 — kabiqk; 5 — kolnierz; 6 — pod- 
Madka^ cic-na; 7 — spr^fcyna Spirnlna; H — pierscieri oporowy; 9 — pierscicr. 
r^Rulujacy; w nakrQtka; it — nasadka; 12 —wkrtjl zabezpieczaj«|cy; 13 — wkrQt 


Za pomoc<j nakrc?tki 10 i wkrc?tu 13 scujga sic? poszczegolne czc?6ci 
» spolu przegubowego i reguluje stopien nacisku spn?zyny. Pod 
naciskiem wywieranym przez spr<?zyn§ mi<?dzy metalowymi i cier- 
uymi powierzchniami przegubu powstaj^ sily tarcia, utrzymuj^ce 
lunetki w zrjdanym polozeniu. 

Wspornik 3 gornego przegubu pokjezony jest nitami z kabfe|- 
l.iem 4, ktory z kolei przymocowany jest do helmu trzema wkrc?- 
tami. Dolny przegub ma kolnierz 5, ktory zamocowuje sic? w gniez- 
dzie 13 (rys. 7) kadluba 1 trzema wkr^tami. 

7. Zasiiacz wysokiego napiecia 

Przeznaczenie 

Zasiiacz wysokiego napiQcia (rys. 13) przeznaczony jcyt do prze- 
(~nrzania prgdu stalego o niskim'napic?ciu, otrzymywane^o z sa- 
d.ochodowej baterii akumulatorow na prad staly o \vysuam na- 
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. Hys. 13. Zasilacz wysokiego napiqcia: 

1 ~ r.^rnn czqU' obudowy zasilacza wysokiego xmpUgcia; 2 — dolna rzfj&J obu- 1 
dowy zasilacza wysokiego napi^cia; 2 — gwintowana leja; 4 - zakrqtka; 

5 — pdlzlqcze kabla niskie?;o napii^cia 

pi^ciu 144-19 kV, ktorym zasila s!q elektrooplyczny przetwornik 
obrazu. 

B u d o w a zasilacza wysokiego n a p i q c i a 

Blok zasilacza (zasilacz wysokiego napi<?cia) mocuje si§ do hel- 
mu trzema paskami, ktore przynitowane sfj do helrnu. 

Na obudowie zasilacza znajduja sIq specjalne sprzqczki mocu- 
j 4 ce (dwie na dolnej i jedna na gornej czQSci). Regulacja dlugich 
paskdw pozwala na zmiane* w pewnych granicach wysokosei po- 
lozenia zasilacza na helmie. 

Zasilacz wysokiego napi^cia pracuje na zasadzie generatora sa- 
mowzbudnego w ukladzie generacji przerywanej. Sklada sit* on 
z nas\^pujacych podstawowych elementow: me f aiowej obudo vy, 
kadiulU, tra ns forma torn, dwoch wy; ;ok o n api^c io wy c h lamp pios- 
lowniczych (kenotrondw), dwoch okonapiqciow ’ch kondensa- 
torow, triody germ:-^ vcj P4B lub ‘P4£. diody D7G, kondesato- 
row elektrolitycznych, termislorow i o£ >rnik6w. 
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Rys. 14. Sciiemat rnonlazov r zasilacza wysokiego napiQcia: 


R t- — opornikl boczniyijqce; lu, R t - • opornikl regulacyjne; R 2t R$, R s 
’•» ” ’ knd kondensatorem elektrolitycznych; Vj, V 2 — kenotrony be^zarz^na 

* 09>k - T C _ i r»7f __"_ ^ ,_ :**+**k 


termivtor ++• D 7G 

IA 


dioda germanowa; Q, C 3 


oporniki; K 7 .-~ opornik uzio tiaj^cy; 
^zarrepiowe; P — przelac-nik napiqcia; j, T Sg, 
kontict^toiy wysokonap'QCi^ a 


mm .. 








































Schemat montazowy zasilacza ilustrujc rysunek 14. 

Ubudowa zasilacza wysokiego napiqcia (rys. 13) wykona^a jest 
blachy stalowej i sktada siq z dwoch czqSci: g6rnej 1 i dolncj 2. 
nbydwie czqSci sa miqdzy sob$ uszczelnione. W gdrnej czq&ci / 
najduje siq nagwintowana tulcja 3 do zamocowania polzlacza 
labia wysokiego napiqcia oraz sprzgczka mocujaca zasilacz do hel- 
mju. W dolnej czqsci 2 znajduje sic* kolnierz polzlacza 5 kabla. 

<)procz tego zamocowane sg dwie sprzgczki do paskow, sluzqce do 
lirnocovvania zasilacza na helmie. 

Kadlub zasilacza wykonany jest w formic jcdnolitej z zywicy 
♦ jjoksydowcj. Wewngtrz kadluba w specjalnych gniazdach znaj- 
duja siq: trioda germanowa P4B (P4D) (rys. 14), kenotrony bez- 
.irzeniowe, wysokonapiqciowe diody prostownicze Vj i V 2 . Tran- 
formator Tr oraz wysokonapiqciowe kondensatory C 2 i C.\ umiesz- 
t /.one sg wewngtrz kadluba i zalane masa epoksydowa. 

Oporniki Rj, R 2 , R;j, R/„ Rf> i Rrs, termistory TS\, TS<> i TS : > } ze- 
law kondensatorow elektrolitycznych C|, dioda germanowa D7G 
nraz przelgcznik napiqcia P rozmieszczone sg na specjalnej ply tee 
montazowej. Plytka przymocowana jest do kadluba czterema 
wkrqtami. 

Trioda germanowa P4B <Tys. 15) jest polprzewodniko- 
wym przyrzqdem trojelektrodowym. Sklada siq on z trzech warstw 
polprzewodnika krystalieznego, majqr/ch miqdzy sobg styk po- 
wierzchniowy. Elcktrodq 4, zwanq bazq tranzystora, stanowi krys- 
laiiczmi warstwa germanu. Dwie inne elektrody, ctniter 8 i kolek- 
for 2 , przylegajg do obu stron krystalieznej vvarstwy germanu 
(hazy). Jako material na elektrody emitera i kolektora zastosovva- 
iio metal ziem rzadkich ind. Kazda z trzech podanych warstw ma 
we wyprowadzenie poprzcz kolnierz 3. 

Zasada dzialania tranzystora germanowego (triody) przedsta- 
wia siq nastqpujgco: w krystalieznej warstwie germanu znajduje 
siq nadmiar ladunkow ujemnych, a w emiterze i kolektorze 
(w warstwie indu) nadmiar ladunkow dodatnich. 

Przy dodatnim potenejale emitera w stosunku do bazy, trioda 
jest odetkana, tzn. emiter wprowadza w warstwq germanu doclat- 
nie ladunki, z ktorych wiqksza czqsc: pod wplywem napiecia przy- 
jozonegd „plusem” do emitera, a ^iiinusem” do bazy przenika 
warstwq germanu i dochodzi do t kolektora. 

Od wielkosci roznicy potencj:\ow bazy i emitera zalezy ilosc 
wprow^lzonych w warstwq germanu ladunkow dodatnich t:*v. 
prqd kolektora. 

Przy - ujt mnym potenejale emitera w stosunku do bazy dodatuieT 

^ V v 
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ladunki s$ wprowadzane do warstwy germanu, pr$d kolektora nie 
plynie i trioda jest zatkana. 

Zasada dzialania germanowej triody warstwowej jest podobna 
do dzialania trojelektrodowej lampy elektronowej. 

W danym przypadku emiter odgrywa rols katody lampy, tzm 
wystQpuje jako zrbdto ladunkow, kolektor spelnia rol<* anody lam¬ 
py, a baza dziala podobnie jak siatka steruj^ca. 



Rys. 15. Konstrukcja germanowej triody P4B: 

1 — wkiaclka; 2 — kolektor; 3 — kolnierz; 4 — warstwa krysztalu germanu j 
5 obudowa; a — krqzek; 7 — wyprowadzenic* wewnqtrzne; S — emiter ; 
jo _ rurka; u — wyprowadzenie emitern; 12 — wyprowndzenie bazy; 13 — wy- 
prowadzenie kolektora 

Male zmiany napiticia w obwodzie emiter — baza , wywoluj^ 
znacznie wiqksze zmiany napi^cia w obwodzie emiter — kolektor^ 
tzn. ze germt»^owa trioda warst/rowa moze dzialac jako wzmac- 
niacz. Doprowadzajac do teg:, t^pu wzmacniacza dodatnie sprz^* 
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cnie zwrotne, to jest takie, przy ktdrym sygnal w obwodzie* emu 
u ' v — kolektor doprowadzany jest w fazie z obwodem baza <mii~ 
b* 1 ’ otrzymujemy niczanikaj^ce drgania elektryezne. 

Fransformator Tr (rys. 16) ma trzy uzwojenia: Li — pier- 
v'.otne, L-2 — sprz^zenia zwrotnego i L3 — wtorne. 

Rdzen transformatora wykonany jest ze stopu zelazoniklowego 
(..permalloy”) odznaczaj^cego sie duzq przenikalnoscui mrgnetycznq. 
Pierwotne uzwojenie sklada si^ z 12 zwojow i jest jednym kon- 
°' m pol^czone z ukladem regulacyjnym zasilaeza, skladaj^cym si$ 

opornikow R { i opornikow regulaeyjnych R 2i termisto- 
n>w TSi , TS 2 i TS :h przel^cznika napi^cia P, a drugim koncem — 
•' kolektorowym wyprowadzeniem triody germanowej P4B (P4D). 
Uzwojenie sprz%zenia zwrotnego L2 sklada sig z 8 zwojow i jed¬ 
nym koncem h|czy si$ z zespolem elektrolitycznych kondensato- 
niw Ci, a drugim z wyprowadzeniem emitera triody. 

Uzwojenie wtorne L3 sklada sit? z 16 000 zwojow i zamienia nis- 
kn* napi^cie pr^du zmiennego na wysokie napi^cie zmienne. Obie 
koncowki uzwojenia wtornego ss* poLiczone z prostownicz^ cz$s- 
ria bloku zasilania (zasilaeza). 

WysokonapiQciowa dioda prostownicza (rys. 16*) 
(kenotron bezzarzeniowy). 

Wysokonapi^ciowa dioda o zimnej katodzie typu CBK-l jest 
«'l('ktronoWc| lamp^ prostownicza. Diody CBK-l w pokiczeniu z wy- 
.okonapiQciowymi kondensatorami C 2 i C 3 tworzci prostownicza 
• bloku zasilania, w ktoryin obok prostowania wystppuje pod- 
wojenie napi^c. 

Zasadniczyrni elementami tej diody jest katoda 3 (rys. 17), ktor^ 
..tanowi cienka warstwa tlenkow cezu naniesiona 11a wewn^trzn?| 
powierzchnit* szklancgo balonu lampy, oraz anoda 2 wykonana 
/ cienkiej warstwy nikiu. 

Zasada pracy lampy oparta jest na zjawisku emisji autoelek- 
ironowej. Przy silnym polu elektryeznym wywolanym przez przy- 
lozenie napiQc miQdzy anod^ i katoda (rz^du kilka tysiQcy wol- 
b>w) zachodzi wyrywanie elektronow z warstwy tlenku cezu, tzn 
/ katody. 

Warstewka nikiu anody nie ma takich wlasciwosci. Dlatego tez 
strumieri elektronow moze miec tylko jeden kierunek, a miano- 
wicie od katody do anody tym bardziej, ze anoda ma potenejal 
dodatni w stosunku do katody. Innymi slowy kenotron przewodzl 
I* l *ld tylko w jednym kierunku. 

Balon lampy umieszczony jest w cylindryeznym cokole z orga- 
nieznego szkla. Po obu stronach cokolu znajduj^ sic wyprowadze- 
elektrod. 


t Noktowizory 
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Rvs. 16. Schemat ideowy zasilacza wysokiego napiqcia: 

Lj — uzwojenie pierwotne (kolektorowe) tiansformator3 Tr; L* — uzwojenie sprz$zenia zwrotnego; L 3 — uzwojenie* 
vvt6rne transformatora wysokiego napi^cia; C t uklad kondensatordw; C 2 , C s — kondensatory wysokonapi^clowe; 
Vj, V ? -» kenotrony bezzarzeniowe; P4B — trioda germanowa; TSj, TS 2 , TS s — termistory; Rj, JRg — oporniki bocznl- 
kujace; JR«, R 3 — oporniki regulacyjne; Rj, R it R s — oporniki; D7G — dioda germanowa; R 7 — opornik uziemiaj^cy 


Kenotron CBK-1 jest czuly na zm ian$ biegunowoSci; po nie- 
prawidlowym wbjczeniu moze nie dziala6 prawidlowo. 

W zwigzku z tym przy wymianie kenotronow naiezy bezwzgl^d- 
nie przestrzegac biegunowosci wkjczenia, tzn. sprawdzic, czy ozna- 
‘ zen * a i »A na kenotronie odpowiadaj^ oznaczeniom na sty- 


kacli gniazda. 


Rys. 17. Kenotron bezzarze- 
niowy CBK-1 w przekroju: 

1 — wyprowadzenie; 2 — anoda; 
3 — katoda; 4 — wyprowadzenie 


/ 



Kondensatory wysokonapi^ciowe 

W zasilaczu wysokiego napi^cia zastosowane * kondensatory 
typu POW o napiqciu X namionowym 15 kV i pojemnosei 390 pF 
kazdy/^ko material izolaryjny przy ich produkcji wykorzysffijc 
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siQ polistvren. Dzipki temu kondensatory te charakteryzujq sip ma- 
lymi wymiarami i stosunkowo wysokim napipciem pracy. 

Opornik uziemiaj^cy K 7 zapobicga zwareiu akumula- 
torowej baterii samochodowej (zrodla zasilania sieci pojazdu) 
w wypadku zetknipcia sip obudowy zasilacza lub kadluba clek- 
trooptycznych lunetek z lriasa samochodu, poniewaz biegun ujem- 
ny akumulatorowej baterii polgczony jest z masq. 

Kondensatory elektrolityczne Cj wtaczone w ob- 
wod uzwojenia sprzpzenia zwrotnego sluzq do uzyskania drgan 
przerywanych (generacji przerywanej). W zasilaczu zastosowano 
pipe kondcnsatorow elektrolitycznych typu EM-M o pojemnosci 
15 pF i napipciu znamionowym 10 V kazdy. Kondensatory pok}- 
czone S 3 ze sobcj rownolegle, dlatcgo ich pojemnose ealkowita 
wynosi 75 pF. 

Ter mi story T£j, T$>> i TlS 3 wipczone w obwod niskona- 
piqciowej ezpsci zasilacza sluz;* do zmniejszcnia wahari napiQcia 
wyjsclowego i zapewniaj^ stabilnp pracp zasilacza przy zmianach 
temperatury zewnptrznej. Termistory (typ MMT) wykonane $3 ze 
specjalnych stopow, przewodnosc clektryczna ktorych vvzrasta ze 
wzrostem temperatury, zas maleje przy obnizeniu sip temperatury. 
Dzipki tym wlasnosciorn termistory wlqqzone w obwodzie zasila¬ 
cza powoduje* zmianp wielkosci pnjdu przeplywaj^cego przez nis- 
konapipciowa ezpsc zasilacza T tym samym stabilizujp wielkosc 
wysokiego napipcia na wyjsciu. 

D i o d a g er m a n o w a D7G jest elementem skladajpcym sip 
z dwu warstw polprzewodnikowych, posiadajacych wlasciwoscij 
prostownicze (przepuszcza prcjd tylko w jednym kierunku). 

Dioda DIG chroni triodp P'lB (P4D) od ewentualnych uszkodzen 
w przypadku, gdy (po wlaczeniu) biegunowosc ukladu zasilacza] 
nie pokrywa sip z biegunowoscip akumulatorowej baterii samocho- 
dowej. 

Opornik R| sluzy do zmniejszenia napipcia wejsciowego do 
12 V przy wlaczeniu zasilacza do instalacji elektrycznej pojazdu 
o napipciu 24 V. Opornik ten wipeza sip za pomocq przelpcznika 
napipcia P. 

O p o r n 1 k i r e g u 1 a c y j n e R-> i R ; * sluza do regulowania 
wielkosci wysokiego napipcia na wyjsciu zasilacza. 

Rcgulacja polega na zmianie wielkosci pr^du w pierwotnym 
uzwojeniu transi'ormatora. Czynnosc la przeprowadzana jest w za- 
kladzie prod* keyjnyra. PrZehicznik napipcia P (rys. 14) sluzy do 
wlaezania lub wylgezania w obwodzie opornikow R\ i Rg i ma na 
coiu dostosowanke ukladu zasilacza do zrodel zasilania o Napipciu 
12 in* 24 V. Przy polozeniu listewki sfjk^.vej w polozeniu 12” 
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«.iiaez moze bye zasilany z sieci samochodowcj o napipciu 12 V, 
uatomiast w polozeniu „24” z sieci o napipciu 24 V. Wlpczanie za- 
ilacza na napipcie 24 V w przypadku polozenia „12” jest niedo- 
piiszczalne. 

/asada dzialania zasilacza wysokiego napipcia 

Zasada pracy zasilacza wysokiego napipcia opiera sip na ge- 
neraeji napipc (pradu). Po wlaczeniu zasilacza do zrodla zasila- 
n»a kolektorowe uzwojenie L A transformatora Tr (rys. 16) zosta- 
m* poprzez opornosc emitcr — kolektor wlaezone na napipcie ba- 
icrii. W uzwojeniu L, poplynie wzrastajacy prpd kolektora two- 
i/.'icy pole magnetyezne, ktore przecina uzwojenie sprzpzenia 
wrotnego Li. Uzwojenie L<> wlpczone jest w obwod — emiter — 
baza w ten spos 6 b, ze przy wzrastaniu prpdu kolektora w ob¬ 
wodzie powstaje sila elektromotoryezna z potencjalem dodatnim 
n.i emiterze i ujemnym na bazie (dodalnie sprzpzenie zwrotne). 
Sila elektromotoryezna sprzpzenia zwrotnego wywoluje dodatko- 
wy wzrost prpdu w kolektorowym uzwojeniu Lj. 

Proces zachodzi do ehwili osipgnipcia nasycenia pradu kolekto¬ 
ra, po czym narastanie pradu kolektora ustaje i sila elektromoto- 
r yczna sprzpzenia zwrotnego zanika. To z kolei powoduje zmniej- 
/onie prpciu kolektora i pojawienie sip w uzwojeniu L> sily ele- 
ktromotorycznej przeciwnego znaku o potenejale ujemnym na 
• niiterze. Napipcie ujemne na emiterze powoduje zatkanie triody. 
IVud kolektora zanika, a jednocze^nie z tym zanika zatykajpea 
ila elektromotoryezna w L 2 . Poniewaz napipcie ujemne na emi- 
ici ze zanika trioda odtyka sip i przebieg powtarza sip od poczat- 
! rr. W ten sposob uklad wytwarza (generuje) drgania nie zani- 
luijace. 

W wypadku pracy ukladu z generaejp ciagla w tranzystorze 
wydziela sip stosunkowo duza moc powodujcjc niedopuszczalne je- 
nagrzewanie. W celu uniknipcia tego w ukladzie stworzone 
trstaly warunki generacji impulsowej. W tym celu do obwodu 
emiter — baza wprowadzona zostala pojernnoic C[. 

\V tym wypadku impulsy prpdu uzwojenia sprzpzenia zwrot- 
n«*go L j na skutek jednokierunkowej przewodnosci obwodu emi- 
h * r baza laduja pojemnose Q, w zwicjzku z czym na emiterze 
fworzy sip potenejal ujemny. Po kazdym impulsie prpdu w cew- 
**• Lrj emiter uzyskuje coraz mniejszy potenejal w stosunku do 
i» r/y. Gdy napipcie na k onden s a tor a ch osi^gnie wartosc poteneja- 
ht zatkania triody, nastppuie przerwa drgan. 

Odetkanie triody i rozpoLzpcie generacji nanippuje po rozlado- 
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waniu kondensatora Q przez oporniki R/ t i R r , w obwodzie bazy. 
Wbwczas trioda wraca do stanu pocz^tkowego i proces generacji 
drgan rozpoczyna .siQ na nowo. W ten sposob uklad gen£ruje 
wi^zki impulsbw z przerwami okreslonymi czasem rozladowania 
kondensatora. Przebieg impulsow prgdowych opisanego generato¬ 
rs ilustruje rys. 18. 

Przeplywaj^ce impulsy pn*du w uzwojeniu L\ transformatora 
wytwarzajq z kolei we wtorym uzwojeniu L 3 wysokie napigcia 
zmienne. Hownolegle do uzwojeiiia wtornego wl^czony jest uklad 
prostowania i podwajania, skladajsjcy siQ z kenotronow V t i V 2 
(rys. 16) oraz wysokonapiQciowych kondensatorow C 2 i C 3 . 



Rys. 18. Przebieg impulsbw pr$du generatora: 
t l — czas narastania prijdu kolektorn; t t czas spadku prqdu kolektora 

f « 

Zasada pracy ukladu podwajania jest nastQpujqca. W pierwszej 
polowie okresu, gcty anoda ma potencjal dodatni, kondensator C 2 
poprzez kenotron V* laduje sxq do amplitudy wartosei napigcia 
na wtornym uzwojeniu transformatora. W tym czasie kenotron 
V 2 nie przewodzi, gdyz jego anoda w stosunku do katody ma po- 
tencjat ujemny. 

W ci^gu drugiej poiowy okresu kenotron Vi nie przewodzi, na- 
tomiast kondensator C 3 laduje siQ poprzez kenotron Vo. Przy. tym ' 
napiQeie ladowania rowne jest sumie napiQc wytwor/.onych I 
w uzwojeniu wtornym i na kondensatorze C 2 . Kondensator C 3 la- | 
duje sic w przyblizeniu do podwojnej wartosei amplitudy napiQ- 
cia na wtornym uzwojeniu transformatora (14-f-19 kV). 


8 . Kabel pol^czeniowy 

Kabel pokiczeniowy (rys. 19) prz!?znaczony jest do pol^czenia za- 
silacza Vysokiego napjQcia z samoehodowq bateria akumulatoro- 
w*p Sklacia siQ on z wtyezki 3, przewodu 2, rpzdzielacza 1 i wtycz* 
ki konc^nti^jznej 4. 

' \ 
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Rys. 19. Kabel pol^czeniowy (przedtuSacz): 

1 rozdzieiaez z dwoma gniazdami; 2 — kabel; 3 — wtyezka: 4 — wtyezka 

kancentryczna 

W samochodach wyposazonych w dwubiegunowe gniazdo wty- 
i owe wlciczenie kabla do sieci odbywa sic* przez wlozenie wtyezki 
• do gniazda. Przy gmazdach koncentrycznyeh wl^czenie kabla 
odUv.wa siQ poprzez wtyczkQ koncentryczn^ 4 , pol^czon^ z v-tyez- 
!•< >! 2 jak na rys. 19. 

Rozdzieiaez 1 daje moznosc przylqczenia do jednego kabla row- 
noczesnie dwoch noktowizorow (jeden dla kierowey, drugi dla 
dowodey). 

9. Keflekior podezerwieni 

Re tick tor podezerwieni jest zrodlem strumienia prornieni pod- 
«verwonyeh, ktorym „oswietlona” jest w warunkach nocnych prze- 
.trzeh (droga) przed samochodem. 

Zrodlem promieniowania podezerwonego jest zarowka samocho- 
dowa 12 V, 45/35 W. Dostosowanie samochodu do warunkow noc- 
ncj pracy odbywa siQ poprzez wymontowanic refiektorow zwykle- 
1:0 i zainstalowanie^ na jego miejscu refiektorow podezerwieni. Wy- 
loiaifa taka jest m,ozliwa praktyeznie w wiQkszosci samochodow 
/iKi jduj^cych siQ w'wyposazeniu Wojska Polskiegb. Nie ma moiji- 
wosci wymiany reflektora z.uwad na rozny sys\em oswietlema 
w uimochodach typu ZiS i ZiL l£o fi51. 
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